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1. Senzor de gaze pe baza oxizilor semiconductori pentru etanol, care include un substrat de sticlă, pe una din 

suprafeţele căruia este depusă prin metoda sintezei chimice din soluţii o peliculă de Cu2O:Ag cu o grosime de 1 

m, care este tratată termic la o temperatură de 650°C timp de 30 min, iar contactele ohmice sunt depuse pe 

peliculă şi executate în formă de meandru. 

2. Senzor de gaze pe baza oxizilor semiconductori pentru hidrogen, care include un substrat de sticlă, pe una din 

suprafeţele căruia este depusă prin metoda sintezei chimice din soluţii o peliculă de Cu2O:Ag cu o grosime de 1 

m, care este tratată termic la o temperatură de 450°C timp de 30 min, iar contactele ohmice sunt depuse pe 

peliculă şi executate în formă de meandru. 


